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摘要(译)

公开了使用微机电系统（MEMS）结构来实现像素和像素阵列的有机发
光装置，其中每个像素包含MEMS和OLED元件。 MEMS结构用于切换
OLED元件。这些OLED / MEMS像素可以在柔性电路，硅以及其他无机
材料上制造。它们可以制造成大阵列以开发二维显示应用，并且每个像
素可以通过传统的矩阵扫描寻址方案来寻址。在柔性有机基板以及其他
刚性基板上制造这些OLED / MEMS像素的能力使得能够更广泛地选择用
于不同应用的基板材料。
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